25. Téma: Priprava, charakterizace, modelovdni struktur na bdzi GaSb vhodnych pro negativni
luminiscenci

+ Typ prace: BP, RP, moZnost pokracovani

* Zadavajici: Doc. Ing. E. Hulicius, CSc., FZU AV, (Prof. P. Fiala, CSc., KFE)

* Abstrakt: Cilem problematiky je potencidlné velmi zajimavy zpisob pfimé konverze energie z
tepelného zdroje (1500 - 2500°C) na energii elektrickou — termofotovoltaika (tenkovrstvé
heterostruktury, vétSinou na bazi antimonidt v systémech A"'BY, vytvorenych epitaxni technologii
MOVPE). Néplni bakalaiské (posléze i diplomové) price by byla pfiprava vlastnich vrstev a
struktur, zhotovovani vzorkd pro riizna méfeni, vCetné méfeni elektrickych a optickych vlastnosti.
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